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料电子辐照的深能级的研究尚未见到 本文报道我们在这方面所做工作的一些结果

电子辐照引人深能级的机理

一般认为
,

电子辐照硅材料最主要的辐照效应是原子位移效应 高能电子辐照晶体

时
,

在晶体内部发生电子和晶体原子的碰撞
,

电子的能量转移给晶格原子 当晶格原子

接受的能量达到某一临界值时
,

它们将离开晶格位置
,

产生点缺陷
,

从而在晶体中引人深

能级
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定稿

高纯硅国家重点实验室基金资助项 目

丁扣宝 男 , 年生 , 硕士 , 现 从事半导体物理
、

硅材料分析
、

微电子器件 人 的教学与研究

工作

张秀森 男 , , 年生 , 教授 , 中国电子学会高级会员 , 现主要从事半导体的杂质与缺陷
、

半导体表面与异
面

、

太阳能电池等领域的研究与教学
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图 电子辐 十 极管 不含氮 的
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